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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
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ПРИКАЗ

26 августа 2020 г.
г. Томск

№  0̂ 3 9 ~  / £

О зачислении в число студентов первого курса 
ИЯТШ очная форма,
бакалавриат, специалитет, бюджетная основа

Зачислить с «01» сентября 2020 г. в число студентов первого курса ИЯТШ (инженерная 
школа ядерных технологий) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, перечисленных ниже абитуриентов, поступающих на места в рамках 
контрольных цифр приема по общему конкурсу (бюджетная основа) успешно выдержавших 
вступительные испытания для обучения по программе бакалавриата, специалитета:

§1

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0В01

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Денисов Эдуард Евгеньевич 243
2. Калинина Надежда Александровна 243
3. Созаева Симона Евгеньевна 238

§2

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0В02

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Ильинский Павел Евгеньевич 242
2. Монгуш Танаа-Херел Херелович 242
3. Князева Виктория Владимировна 235
4. Мартынова Дарья Евгеньевна 226
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§3

03.03.02 Физика
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0Б01

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Гундрум Максим Русланович 215
2. Нечкина Анастасия Сергеевна 210
3. Палишкин Денис Сергеевич 206

§4

14.03.02 Ядерные физика и технологии
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0А01

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Геращенко Игорь Андреевич 222
2. Пятков Илья Алексеевич 191
3. Смолянин Павел Алексеевич 186
4. Лапин Савелий Евгеньевич 160

§5

14.03.02 Ящерные физика и технологии
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0А02

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Астраханцев Роман Сергеевич 191
2. Майер Виолетта Владимировна 176
3. Менжуренко Иван Владимирович 175
4, Бакытбек Уулу Абдулла-Бек 162
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§6

14.03.02 Ядерные физика и технологии
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0А03

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Баксаляр Александр Михайлович 161
2. Бачурин Дмитрий Николаевич 161
3. Горбылев Александр Павлович 161
4. Береговой Даниил Сергеевич 159

§7

14.03.02 Ядерные физика и технологии
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0А04

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Ефимов Петр Геннадьевич 174
2. Лашин Алексей Евгеньевич 162
3. Михальченко Данил Сергеевич 160
4. Махмуродов Султон Шухратович 158

§8

14.03.02 Ядерные физика и технологии
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 4 года 
Группа № 0А05

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Черненький Антон Павлович 213
2. Нестерова Екатерина Андреевна 184
3. Сергиенко Петр Денисович 162
4. Тулегенов Владимир Юрьевич 157
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§9

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 5 лет 
Группа № 0701

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Коновалова Анастасия Николаевна 234
2. Митусов Михаил Николаевич 233
3. Хертек Шенне Айдыновна 157

§10

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 5 лет 
Группа № 0702

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Глазырина Екатерина Сергеевна 212
2. Куличенко Виктор Андреевич 159
3. Алимарданов Азимджон Юсуфджонович 157
4. Гуськова Дарья Евгеньевна 157

§И

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев 
Группа № 0401

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Васильева Виктория Владимировна 232
2. Анзельм Екатерина Германовна 229
3. Актабаева Даниэла Владимировна 213

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2497384



§12

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики
Язык обучения: Русский 
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев 
Группа № 0402

№
п/п ФИО (полностью) Балл

1. Кузьменко Лидия Сергеевна 234
2. Розвезева Инна Алексеевна 233
3. Губа Элина Александровна 219
4. Ковязин Антон Валерьевич 217

Основание: заявления абитуриентов, протокол Центральной приемной комиссии № 6 от 
26.08.2020 г.

И.о. врио ректора 

Проректор по ОД 

Ответственный секретарь ЦПК

М. С. Юсубов 

М. А. Соловьев 

П. Н. Рвалов

Исполнитель: Денисевич А. А. 
Вн. тел.: 5219
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